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Blok przeksztaltnikéw tyrystorowych zwlaszeza do statycznych’

przemiennikéw czestotliwosci

1 T R
Prz dmiotem wynalazku jest -blok przeksztalmikéw
tyrystorowych zwlaszcza - do  statycznych przemlenmkéw
czestotliwoéci i skladajacy si¢ z przeksztatmikéw pradu
przemiennego na staly, ukladu komutacyjnego oraz prze-
ksztalnika pradu stalego na przemienny.

W dotychczas znanych i powszechnie stosowanych
blokach przeksztaltnikéw stosuje si¢ -konstrukcje umozli-

5

wiajgcg mocowanie . do plyty noénej za pomocyg wkretow,

wspornikéw, 1zolator6w energoelektromcznych wraz z ra-
diatorami, transformatoraml impulsowymi, elementami
ochrony przec1wprzep1¢c10we1 diod i tyrystorow, elemen-
t6w rezystencyjno-diodowych obwodéw bramkowych. Takie

rozwigzanic ze wzgledu na ograniczona wielko$¢ uzytych

transformatoréw, kondensatoréw, rezystoréw, diod i tyrys-
toréw posiada duze wymiary i nie nada;e si¢ do zastdsowania
w zminiaturyzowanych ukladach statycznych ‘przemienni-
kow czestotliwoéci. Ponadto prowadzone .w pobiiiu obwo-
déw bramkowych przewody energetyczne mo'gq powodowacé

powstawanie impulséw zaklécajacych na bramkach tyrys-

tOI‘OW

Wymienione wady zostaty Wyeliminowané przez opraco-
wanie bloku przeksztattnikéw tyrystorowych, ktéry sklada
sie z plyty noénej, na ktérej sa umieszczone radiatory
z tyrystorami i diodami oraz z plyty nosnej, ma ktérej sa

umieszczone transformatory impulsowe, rezystory, kon-
densatory, diody oraz posiadajacej otwory ksztaltowe, -

przez ktére przechodza korpusy tyrystoréw i diod umiesz-
czonych na plycie no¢nej oraz wyprowadzenia przewodéw
energetycznych biegnacych od zaciskéw wspomnianych
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tyrystoré6w i diod do przestrzeni zawartej pomiedzy plyta
no$ng zewnetrzna a .plyta nosng wewnetrzng.

Przez stosowanie wynalazku uzyskuje si¢ rozdzielenie
obwod6éw energetycznych od obwodéw sterujgcych, co
zapobiega powstawaniu impulséw zaklécajacych w wyniku
czego mozliwa jest szybka wymiana tyrystoréw bez prze-
prowadzania dcmontazu_ phyt noénych bloku. Urzadzenie
wedlug wynalazku pomimo uzytej duzej ilo$ci tyrystoréow
-i diod wraz z elementami obwddéw sterowniczych posiada
male wymiary i zwartg konstrﬁkcig N

Przedmiot- wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie
wykonania na rysunku, na- ktérym fig. 1 przedstawia
schemat ideowy bloku przeksztattnikéw tyrystorowych,
a fig. 2 — konstrukcje bloku wedtug wynalazku

Blok przeksztaltmk()w sklada sie z dwéch plyt nosnych
1.1 3. Na plycie noénej 1 wykonanej z materialu izolacyj-
nego u.uueszczone sg radiatory 2, z ktérych kazdy jest moco-
wany za pomoca wkreta z tbem stozkowym i wspornika
zacisku elektrycznego 7, bgdacego wyprowadzeniem anody

" tyrystora lub katody diody. Tyrystory Tyl, Ty2, Ty3, Ty4,

Ty5, Ty6, Ty7, TyS, Ty9, Ty10, Tyll, Tyl2, Ty13, Tyl4,
Tyl5, i diody mocy D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 sa
zamocowane na radiatorach 2 tak, ze ich obudowy przecho-
dza przez okragle otwory w plycie noénej 1. Druga plyta 3
noéna wykonana z laminatu foliowanego miedzia jest ob-
wodem drukowanym, na ktérym umieszczone sg wszystkie
transformatory impulsowe Trl, Tr2, Tr3, Trd, Tr5,
Tr6, Tr7, Tr8, Tr9, Trl0, Tril, Tri2, Tri3, Trld,
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Trl5, rezystory R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, RS, RS9,
R10, R11, R12, R13, R14, R15, kondcasatory C1, C2,
C3, C4, C5, C6, C7, D8, C9, C10, C11, C12, C13, C14,
C15 oraz diody D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15,

. 4
Zastrzezenle patentowe

Blok przeksztalmikéw tyrystorowych zwilaszcza do sta-
tycznych przemiennikéw czestotliwosci, znamienny tym,
Ze sklada si¢- z plyty nosnej (1), na ktérej sg umieszczone

radiatory (2) z tyrystorami (Tyl, Ty2, Ty3, Ty4, Ty5,
Ty8, Ty7, Ty8, Ty9, Ty10, Ty11, Ty12, Ty13, Ty14, Ty15)
umozliwiaia nalozenie i . a 1 i diodami (D1, D2, D3, D4, D5, D8, D7, oraz
za pomoca:“wsporniké)ewl4z’i“r)i‘c’y::c“z,zlfh-ﬁbb(’:;s:r)::hI.l Pr:g;:dy dmgi‘.:i plyty nofnej (3), na ktérej s3 umieszczone trans-
energetyczne 5 od katod tyrystoréw lub anod diod mocy s formatory impulsowe (Trl, Tr2, Tr3, Tr4, Tr5, Tr6, Tr7,
wprowadzane przez otwory ksztaltowe i nastepnie biegna 0 -{::’ 1;:29’ :;l(;;;l.r;ls’ 1;(:2’1;1;“;’81‘:: ? ;‘;15)’ rezyst(;ry
H iduiace; <i f i ] > ) 2] > H] s ] t] 0, R11, R12,
W przestrzeni znajdujqcej sie pomiedzy plyr 1 1 piya 3. R13, R14, R15), kondensatory (C1, C2, C3, C4, C5, C8,
C1, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15) diody (D8,
D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, Dls)' oraz posiada-
15 jacej otwory ksztaltowe, przez ktére przechodza korpusy
tyrystoréw i diod umieszczonych na plycie nodnej (1) oraz
wyprowadzenia przewodéw energetycznych (5) biegnacych
od zaciské6w wspomnianych tyrystoréw i diod do przestrzeni
zawartej pomi¢dzy obu plytami nosnymi (11 3).

D16. 5
Odpowiednio wyciete otwory ksztaltowe w plycie 3

Rozwigzanie takie umozliwia wykonanie krétkich polg-
~-czefi elektrycznych pomiedzy zaworami pélprzewodnikowy-
‘ mipuekszﬂllmig\j; oraz rozdzielne prowadzenie przewo-
~ déw energetycznycH i sterujacych a takie ulatwia demontaz

polega;qcy na odlutowaniu przewodéw sterujacych bramki
{ tyrystoréw i za)cciu plyty noénej 3 po uprzednim rozigcze-
fe nm.elementéw.mocuncych
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